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PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 264, DE 23 DE AGOSTO DE 2013

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E
COMERCIO EXTERIOR e DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, no uso das
atribuicdes que lhes confere o inciso Il do paragrafo unico do art. 87 da Constitui¢do
Federal, tendo em vista o disposto no § 2° do art. 4° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de
1991, no § 1°do art. 2°, e nos artigos 16 a 19 do Decreto n° 5.906, de 26 de setembro de
2006, e considerando o que consta no processo MDIC n° 52000.040992/2008-77, de 9
de setembro de 2008, resolvem:

Art.1° O Processo Produtivo Bésico para o produto DISPOSITIVO DE
IDENTIFICACAO POR RADIO FREQUENCIA - RFID, industrializado no Pais,
estabelecido pela Portaria Interministerial n® 194, de 30 de setembro de 2008, passa a
ser 0 seguinte:

| - fabricacdo do circuito condutivo (antena), compreendendo as seguintes etapas:

a) corte e/ou bobinagem de metal; ou

b) impresséo serigrafica de tinta condutiva; ou

) processamento eletroquimico, ou quimico, ou pressdo com vapor; ou
d) deposicdo quimica de metal.

Il - fabricacdo dos circuitos integrados monoliticos utilizados nos dispositivos de
identificacdo do tipo RFID, compreendendo as seguintes etapas, observado o art. 3°:

a) processamento fisico-quimico das laminas;

b) teste funcional, afinamento e corte das ldminas processadas;
c) montagem de pastilha semicondutora, ndo encapsulada;

d) encapsulamento da pastilha montada, quando aplicével;

e) teste (ensaio) elétrico ou optoelétrico, quando aplicavel; e
f) marcacdo (identificacdo), quando aplicavel.

I11 - separacdo do circuito integrado/carretel, quando aplicavel,

IV - soldagem do circuito integrado na antena;

V - laminacdo do conjunto circuito integrado/antena em base plastica, quando aplicével,
VI - teste de comunicacdo por radiofrequéncia; e

VII - gravacéo e inicializacdo do circuito integrado, quando aplicével.

8 1° Desde que obedecido o Processo Produtivo Basico, as atividades ou operacoes
inerentes as etapas de producdo descritas neste artigo poderdo ser realizadas por
terceiros, exceto as etapas descritas nas alineas nos incisos Ill, 1V, V e VI, que ndo
poderdo ser objeto de terceirizacao.

8 2° Quando se tratar de dispositivo de baixa frequéncia de operacdo (Low Frequency),
a atividade ou operacdo inerente a etapa de producao descrita na alinea “a” do inciso 1l



deste artigo podera ser dispensada, até 31 de dezembro de 2014, caso o projeto de
desenvolvimento do circuito integrado monolitico do dispositivo RFID seja realizado no
Pais, conforme comprovado junto ao Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo, nos
termos da Portaria MCT n° 950, de 12 de dezembro de 2006.

8 3° Quando se tratar de dispositivo de frequéncia de operagéo distinta da faixa de baixa
frequéncia, tais como HF (High Frequency) ou UHF (Ultra High Frequency), a
atividade ou operacdo inerente a etapa de producao descrita na alinea “a” do inciso Il
deste artigo podera ser dispensada, até 31 de dezembro de 2016, caso o projeto de
desenvolvimento do circuito integrado monolitico do dispositivo RFID seja realizado no
Pais, conforme comprovado junto ao Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagéo, nos
termos da Portaria MCT n° 950, de 12 de dezembro de 2006.

Art. 2° A fabricagéo do circuito condutivo, conforme disposto no inciso | do art. 1°, fica
dispensada até 31 de dezembro de 2014, quando se tratar de antena para Dispositivos de
RFID do tipo UHF (Ultra High Frequency).

Art. 3° A obrigatoriedade constante do inciso Il do art. 1° devera atender aos percentuais
minimos dos seguintes cronogramas, conforme a faixa de frequéncia de utilizacdo do
DISPOSITIVO DE IDENTIFICACAO POR RADIO FREQUENCIA - RFID, tomando-
se como base a quantidade de circuitos integrados monoliticos utilizados, no ano-
calendério:

2012 2013 2014 2015 2016 em diante

Dispensada 20% 40% 60% 80%

§ 1° Caso o percentual ndo seja alcancado, a empresa ficara obrigada a cumprir a
diferenca residual em relacdo ao percentual minimo estabelecido, em unidades
produzidas, até 31 de dezembro do ano subsequente, sem prejuizo das obrigacbes
correntes.

§ 2° A diferenca residual a que se refere o0 8 1° ndo podera exceder a 10 % (dez por
cento), tomando-se por base a producdo do ano em que nédo foi possivel atingir o limite
estabelecido.

Art. 4° Sempre que fatores técnicos ou econdémicos, devidamente comprovados, assim o
determinarem, a realizacdo de qualquer etapa dos Processos Produtivos Basicos podera
ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de Portaria conjunta dos
Ministros de Estado do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior e da Ciéncia,
Tecnologia e Inovagéo.

Art. 5° Fica revogada a Portaria Interministerial n® 194, de 30 de setembro de 2008.

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
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